MCC - Licence 2°™ année - PHYSIQUE (votées CG et CFVU )

Description UE Matiére MCC
Présentiel cc Session 1 Session 2
Obligatoire / o s L
Facultatif Sem. Nom Responsable | ECTS | CNU Nom (code) Description étudiant | Mutualisation | ou Report
(h) cT Epreuve Durée | Coeff Calcul note Epreuve | Durée Coeff Calcul note
Soutenance >14 : i
PPP TD 9h 9 Soutenance orale (S) orale (S) >214 ,>report >t
3 [Ouverture sur le monde M. Soubrand 3 PRO Transverse - - - 2 (2*S+TP)/3 2 (2*S+TP)/3 >210
AU choix professionnel 3 Réseaux sociaux / CV D 3h 3 présence obligatoire
barmi 2 PEC TP | a5n | 45 TP | CR 1 P | CR 1 report si TP210
3 IMEEF Voir INSPE
i h la physi v oh Ecrit (E) 1h30 | 3
o) 3 | Maths pourlaphysique |, oy 3 g5 | Maths pour a physique et ™n 9h 27 L2 PC cC 0,6*E+0,4*TP | Ecrit (E)| 1h30 E
et la chimie 2 la chimie 2
TP 9h L2 Chimie TP CR 2
CM 9h .
, . Ecrit (E 1h30 2 .
6] 3 Electronique M. . 3 63 Electronique TD 9h 27 L2 PC CcC (E) (2*E+TP)/3 Ecrit (E)[ 1h30 E
Campovecchio
TP 9h TP CR 1
Initiation a I'él i Initiation a I'él i cM oh Ecrit(E) 1h 2
o 3 nitiation & 'e.ectronlque B. Barelaud 5 63 nitiation & 'e.ectronlque — 6 18 cC (2*E+TP)/3 Ecrit (E)| 1h E
numérique numérique
TP 6h TP CR 1
CM 6 h L2 PC Ecrit (E1) 1h 3 -
jon a ion & - 0,3*E1+0,5*E2+0, | Ecrit (E)| 1h30 4 .
o 3 Introduction a la C. DI Bin 3 | coo Introduction a la TD | 12h 27 L2MP | CC Ecrit (E2) 1h30 | 5 (E) 0,8*E+0,2*TP | O=TPsi TP>10
Mécanique quantique Mécanique quantique 2*TP
TP 9h L2 M TP CR 2 Oral (O) 1
. CM | 45h Interro + Ecrit | Oh30 -
C. Darraud Electrostatique 18 I 1 Ecrit (E)| 1h repg >=10
] TD | 13,5h (CCE) 1h 1
Electrostatique, Y 6h L2 PC ]
] 3 Magnétostatique & 6 G09 Magnétostatique 18 g CC Ecrit (CCM) 1h30 1 (CCE+CCM+CCI)/3 | Ecrit (I)| 1h (E+1+M)/3 repolesis=10
i TD 12 h L2 Chimie 1
Induction C. Champeaux = =
Induction 18 Ecrit (CCl) 1h30 1 Ecirt (M)] 1h reportstS=10
TD 12 h 1
Electrostatique, Electrostatique,
0 3 Magnetostatique & - | » ‘poccaidou| 2 G09 Magnetostatique & ™ | 18h 18 cC TP CR TP TP E
Induction (aspect Induction (aspect
expérimentaux) expérimentaux)
, , CM 9h Ecrit (E1 1h30 | 1 .
0 3 Energie & Société J. Bouclé 2 G09 Energie & Société 18 CcC ,cr! (EL) 0,5%E1+0,5%E2 | Ecrit (E)| 1h30 E
TD 12 h Ecrit (E2) 1h30 1
. _ , N CM 9h L2 PC Ecrit (E1) 1h 1 .
o) 3 Energétique 2 H. Ageorges 3 62 Energétique 2 27 e CcC > E1+2*E2)/3 Ecrit (E)[ 1h30 E
geta georg geta T | 18h L2 Chimie Ecrit (E2) 1h30 | 2 ( / (E)
CM 10,5 h P .
- ’ Ecrit (E 1h30 7 Ecrit (E)[ 1h30 7
0o 3 | compléments d'optique | A Desfarges- | 4 30 | Compléments dOptique | TD | 105h | 27 L2PC | ¢ (E) 0,7*E+0,3*TP (E) 0,7*E+0,3*0 | O=TPsi TP210
Berthelemot L2 Chimie
TP 6h TP CR 3 Oral (O) 3




Description UE Matiére MCC
Présentiel cc Session 1 Session 2
Obligatoire / _ o .
Facultatif Sem. Nom Responsable | ECTS | CNU Nom (code) Description étudiant | Mutualisation | ou Report
(h) cT Epreuve Durée | Coeff Calcul note Epreuve | Durée Coeff Calcul note
Ouverture sur le monde D Ecrit 1/Ecrit2 | 1h/1h| 7 N=(0,7*(E1+E2) + | .
0 4 professionnel 4 J. Gouteron 3 LANS Anglais Langue| 33h 33 Transverse | CC 0 3*'(01+02))/2 Ecrit (E)| 1h30 E
(Anglais) S Oral 1/0Oral 2 min/10 3 ’
CM | 135h Lo pC CR 2 N =
] 4 Outils d’analyse C. Champeaux| 3 G09 Outils d’analyse TD 135h 27 L2 G cC Oral 2 (2*CR+2*Oral+E)/ | Ecrit (E)| 1h 1 E
Ecrit (E) 1 5
Slisati CM 6 h P
@) 4 Modellgatlon en S. Février 2 63 |Modélisation en Physique 18 CcT Epreuve TP 2h TP preuve T| 1h30 TP
Physique 1 TP 12 h
CM | 12h Ecrit (E1 1h30 1 .
, _ _ , _ _ crit (E1) 0,25*E1+0,5%E2+0|Ecrit (E) 1h30 | 2 .
o 4 |Electronique Analogique| J.-M. Nebus 4 63 | Electronique Analogique | TD 9h 36 CC Ecrit (E2) 1h30 2 SE*Tp (2*E+0O)/3 O=TPsi TP
TP 15h TP CR 1 ’ Oral (O) 1
CM | 75h Ecrit (M1E1 0h30 | 1 - .
F. Louradour G09 Ondes EM 19,5 ,cr! ( ) M1 Fcrit (M1] 1h30 2
TD 12 h Ecrit (M1E2) 1h30 3 |0,25*M1E1+0,75*
30 Optique ondulatoire M 12h 25,5 I%cr!t (M2E1) Oh30 L M1E2 Ferit (M2| 1h30 2
D 13,5h Ecrit (M2E2) 1h30 3 )
Report M1 si
M2 =
M1>10
o 4 Ondes 6 L2 PC cC 0,25*M2E1+0,75% 0,4*M1+0,4*M2+0 Report M2 si
A. Desfarges- M2E2 25TP M2>10
Berthelemot Ari 2
Gog | Aspects experimentaux | | g 9 TP R | 2 Oral (0) 1 O=TPsi TP210
des ondes
note :
0,4*M1+0,4*M2+
0,2*TP
ion 2 ion 2 i CM | 15h : ,
o) 4 P'h”t“.’d“Ctéo” all.z J. Bouclé 3 G09 '”tmd“‘:téonsill.zephys'q“e 27 cC Ecrit (E1) 1h30 1 0,5%E1+0,5*E2 | Ecrit (E)| 1h30 E
ysique du solide u soll ™D 12 h Ecrit (E2) 1h30 | 1
M h Ccri max(E2,(2E2+E1 ..
0 4 Mécanique du Solide F. Cosset 3 G09 Mécanique du Solide c o 27 CC Iécrlt (E1) 1h30 1 (E2( / Ecrit (E)[ 1h30 E
™D 18 h Ecrit (E2) 1h30 2 3)
Ecoul . - CM 18 h Ecrit (E1) 1h 2 \
coulements . Dumas- . 5 T = _
0 4 transforts Bouchiat 6 62 Ecoulementsé&transferts ;I:D) iézl : 54 L2 GC - CcC Ecr:FEEZ) 12@0 éll (2*EL+4*E24TP)/7 Ecrit (E)[ 1h30 E




MCC - Licence 3°™ année - PHYSIQUE-iXeo (votées CG et CFVU

Description UE Matiére MCC
Obligatoire Pré tiel Session 1 Session 2
. résentie .. CCou
. m. Nom de I'UE ECT N Nom D . R
| Eacultatif Se om de I'U CTS | CNU om (code) escription Etudiant () Mutualisation = ' - eport
Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée Coeff |Calcul note
CM 18 h Ecrit (E1) 1h30 1
0 5 Introductdlon au t:altement 5 63 Introduction au t:altement du 50 cc Eerit (£2) 1h30 L (EL+E2+E3)/3 Ecrit (E) on c
u signa sigha ™ 32 h
Ecrit (E3) 45min 1
Acquisition de Données pour iy . CM 18 h Ecrit (E1) 1h30 2
, . Acquisition de Données pour .
I'Instrumentation temps- , . , Licence 3 .
0] 5 , 3 63 |'Instrumentation temps-fréquence 30 ) . cc (2*E1+TP)/3 Ecrit (E) 2h E
fréquence (aspects . TD 8h Physique Chimie
.. (aspects théoriques) TP* (Examen) 1h 1
théoriques) TP 4h
Acquisit Donné
Cﬁlrl]zl:;?;leifaﬁgﬁzas I;(_)ur Acquisition de Données pour
O 5 , P 2 63 I'Instrumentation temps-fréquence | TP dédoublés 20 h 20 CT TP* TP 1h30 TP
fréquence (aspects g
L. (aspects expérimentaux)
expérimentaux)
CM 15h Ecrit (E1) 1h30 1
0] 5 Photonique 1 3 30 Photonique 1 30 ccC (E1+2E2)/3 Ecrit (E) 2h E
TD 15h Ecrit (E2) 1h30 2
Theorie des réseaux Theorie des ré (lectromi CM 15h Ecrit ( E) 2h00 0,6
0 5 ¢lectroniques hautes 4 63 cotle des eseztux clectroniques TD 13h 40 cC 0,6*E+0,4*TP Ecrit (E) 2h E
, hautes fréquences TP* (Examen) 1h30 0,4
fréquences TP 12 h
Electronique programmable Electroniaue proarammable bour CM 15h Ecrit ( E) 2h00 0,6
@) 5 pour le traitement des 4 63 q Prog , P TD 13h 40 cc 0,6*E+0,4*TP Ecrit (E) 2h E
, le traitement des données - - TP* (Examen) 1h30 0,4
données TP dédoublés 12 h
CM 15h Ecrit (E1) 1h30 1
@) 5 Propagation des ondes 1 3 63 Propagation des ondes 1 30 cC (E1+E2)/2 Ecrit (E) 2h E
TD 15h Ecrit (E2) 1h30 1
Fondamentaux de CM 6 h O1=TP1si
'é i TP1* 1h30 1 Oral (O1 1
F 5 I'¢électronique analogique et 3 63 Fondamenjcaux de lelef:t.ronlque TD 9h 30 cc (TP1+TP2)/2 ral (O1) (01+02)/2 TE)1212 .
L analogique et numérique 02=TP2Z si
numérique TP 15h TP2* 1h30 1 Oral (0O2) 1 TP2212
CM 1.5h
Portefeuille e,ti(perlence et TD 3h 45 Fiche PEC F L Fiche PEC (F) L
M A TD Projets | 4.5h
F 5 OSMP 5 3 PRO Transverse cc (F+3S)/4 (F+3S)/4
S Yol ! fed Conclusion Conclusion
Vahdatlc?n dexperience Stages 20 h 0 personnelle + 3 personnelle + 3
pr0f633|0nnEIIE/ stage soutenance (S) soutenance (S)
C 16 de Phvsi C 16 de Phvsi Ecrit (E1) 1h30 1
F 5 omp eme’nt§ © Fhysique 3 GO09 omp eme,nt§ © Fhysique TD 30h 30 cc _ (E1+2E2)/3 Ecrit (E) 2h E
générale générale Ecrit (E2) 2h 2
Ecrit (E1) 1h 1
) ) CM 18 h Licence 3
ccC . i
F 5 Energie 3 30 Energie 30 Physique Chimie Ecrit (E2) 1h L (E1+E2+E3)/3 Ecrit (E) 2h 1 E
TD 12 h Ecrit (E3) 1h 1
F 5 IMEEF Voir INSPE




Description UE Matiére MCC
Obligatoire Pré tiel cc Session 1 Session 2
, .- resentie a g ou
: . Report
| Eacultatif Sem Nom de I'UE ECTS | CNU Nom (code) Description Etudiant (h) Mutualisation |~ ; ) , epor
Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée Coeff [Calcul notg
Ecntl:EL1+
(Oral 1 + Test [1h + (5min + 15 min)|0,7 + 0,3
o) 6 Anglais 3 |LANS Anglais TD Langues | 36 h 36 Transverse | cc |-grami):. 0l o+ 0800 12 |ECTHIE 1n 1 E
(Oral 2 + Test [1h + (5min + 15 min)|0,7 + 0,3
Gram 2) : 02
) _ CM 12 h
Programmation pour la physique PPP Examen 3h 1 PPP Examen TP| .
(PPP) TP 18 h TP* (PPP) (PPP) (PPP+MP)
e - . (PPP+MP)/2 avec /2 avec | PPP =10, MP
0] 6 Modélisation en Physique 2 5 63 oM ah 50 cC ot P (8) a0 s MP=(E+TP)/2 P (5] " 05 MP=(E+0)| = 10, TP = 10
Outils pour la résolution de f2
modeles physiques (MP) TP 12 h z\_/lrl;’))Examen TP* 1h30 05 Oral MP (0) 05
CM 12 h Ecrit (E1) 1h30 3 Ecrit (E) 2h 2 _
@) 6 Propagation des ondes 2 3 63 Propagation des ondes 2 TD 9h 30 cc Ecrit (E2) 1h30 3 (3E1+3E2+3TP)/9 oral (O) ) e+oy3 |©F TF;;' =
TP dédoublés 9h TP 3
CM 12 h Ecrit (E1) 2h 2 Ecirt (E) 2h 2 _
@] 6 Systémes asservis 3 63 Systémes asservis TD 9h 30 cc P ) (2E1+TP)/3 oral O) . (2E+0)/3 0= TF;; 1TP 2
TP dédoublés 9h
CM 18 h Ecrft (EL) 1h30 Ecrit (E) 2h 2
. . Ecrit (E2) 1h30 )
@) 6 Photonique 2 6 30 Photonique 2 5 Bh 60 cc (AE1+2E2+3TP)/9 (2E+TP)/3| TP si TP 2 10
TP* 1h30 3 TP* 1
TP dédoublés 24 h
Composants et circuits Com s et circuit CM 15h Ecrit 1 (E1) 1h30 0,4 o . Ecrit (E) o o
0 6 électroniques hautes 4 63 | o on posah > f C'fi‘,:“' > TD 13h 40 cc [EcitzE2) a0 5| (FONELOGELT 2| ooy | PSP
fréquences clectroniques hautes mrequences TP 12 h TP* (Examen) 1h30 1 oral (0) 1
Propriétés des matériaux Propriétés des matériaux vour CM 15h Ecrit (E1) 1h30 1
@) 6 pour l'optique et 3 63 pri® \ XP 30 cc _ max[E2;(E1+2E2)/3] Ecrit (E) 1h30 E
\ . l'optique et I'électronique TD 15h Ecrit (E2) 1h30 2
I'¢lectronique
Conversion d'énergie pour Conversion d'énergie pour les = = = — -
F 6 les systémes de 3 63 . ‘12 glc pour | 30 cc _ (E1+E2)/2 Ecrit (E) 1h30 E
L, . systémes de télécommunications TD 15h Ecrit (E2) 1h30 1
télécommunications
. . . , CM 18 h . Ecrit (E1) 1h 1
F 5 Propagation d'(‘)ndes dans la 3 30 Propagation d‘(‘)ndes dans la 30 i L_|cenceh3_ e (EL+2E2)/3 Ecrit (B) 1h30 L .
matiere matiere ™D 12 h Physique Chimie Ecrit (E2) 1h30 5
F 6 IMEEF Voir INSPE

TP dédoublés = groupes de 12 étudiants max




MCC - Licence 3°™ année - PHYSIQUE-iXeo - parcours Excellence (votées CG 2 et CFVU )

Description UE Matiére MCC
Gl Présentiel cc Session 1 Session 2
g : Sem. Nom de I'UE ECTS | CNU [Nom (code) Description Fesentiel | utualisation | ou Report
/ Facultatif Etudiant (h) cT . .
Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée | Coeff | Calcul note
. . i .. ) Ecrit (E1 1h30 1
Introduction au traitement du Introductlon Suivi et accompagnement personnalisé Crf ED _
0] 3* sional 5 63 |au traitement 10h cc Ecrit (E2) 1h30 1 (E1+E2+E3)/3 Ecrit (E) 2h E
g du signal Ecrit (E3) 45min 1
Acquisition de Données gb?)u';;',u i CM 18 h Licence 3 Ecrit (E1) 1h30 2
pour I'Instrumentation temps © Uonnees TD 8h . .
@) 5 fréquence (aspects 3 63 pour 30 Physique cC | o Examen) - . (2*E1+TP)/3 Ecrit (E) 2h E
qthéoriqueg I'Instrumenta TP 4 h Chimie
tian tomne
Acquisition de Données g;bbll)u(;:r;ggsl
pour I'Instrumentation temps TP
@) 5 , 2 63 pour , , 20 h 20 CT TP* P
fréquence (aspects IInstrumenta dédoublés
expérimentaux) i farmc
. Photonique CM 15h Ecrit (E1) 1h30 1 _
cc E1+2E2)/3 Ecrit (E 2h E
O 5 Photonique 1 3 30 1 ) oh 30 Eort (22) 30 . (E1+2E2) crit (E)
Theorie des réseaux RS CM 15h Ecrit ( E) 2h00 0,6
0] 5 ¢lectroniques hautes 4 63 , reseal'lx TD 13h 40 cc 0,6*E+0,4*TP Ecrit (E) 2h E
, ¢lectroniques TP* (Examen) 1h30 0,4
fréquences bt e TP 12 h
€l . IS Ecrit ( E) 2h00 06
ectronique programmable programmab .. .,
- Suivi et accompagnement personnalisé )
0] 4* pour le traitement des 4 63 le pour le cc 0,6*E+0,4*TP Ecrit (E) 2h E
. . 20h P2 TP 0,4
données traitement
dac doanndac
. Propagation CM 15h Ecrit (E1) 1h30 ,
cc E1+E2)/2 Ecrit (E 2h E
0 5 Propagation des ondes 1 3 63 des ondes 1 ) oh 30 o 50 (E1+E2) crit (E)
TFOTTUATTTETTI O1=TP1si
5 Fonqlamentaux Qe ux de CM 6h TP1* 1h30 1 oral (O1) 1 TP1212
F 5 1'¢lectronique analogique et 3 63 \ . TD 9h 30 cc (TP1+TP2)/2 (01+02)/2 _ .
o 1'¢lectroniqu 02=TP2 si
numérique e e TP 15h TP2* 1h30 1 Oral (02) 1 TP2212
Portefeuille
expérience et Fiche PEC F 1 Fiche PEC (F) 1
compétence
F 3* OSMP 5 3 PRO — Suivi et accompagnement 3h Transverse | cc (F+3S)/4 (F+3S)/4
Validation
d'expérience Conclusion Conclusion
. personnelle + 3 personnelle + 3
professmnne soutenance (S) soutenance (S)
Ile/stage
Z . CUIHPICITICIIU .
F 5) Compleme’n t? de Physique 3 G09 sde TD 30 h 30 cc Ecrft EL 130 = (E1+2E2)/3 Ecrit (E) 2h E
générale st in Ecrit (E2) 2h 2
CM 18 h Licence 3 Ecrit (E1) 1h 1
F 5 Energie 3 30 Energie 30 Physique cc Ecrit (E2) 1h 1 (E1+E2+E3)/3 Ecrit (E) 2h 1 E
TD 12 h Chimie Ecrit (E3) 1h 1
Préparation
el o | e
UE1- Stage (_1 au choix CM115A1E
parmi 2) 1 - -
CM115A8U Préparation
stage 2,nd ™ 6h ce
degré
CM115A2E




Description UE Matiére MCC

Obligatoire Présentiel cc Szl & Session 2
- . | Ipt i Isail Report
/ Facultatif | >0 Nom de I'UE ECTS | CNU | Nom (code) Description Etudiant (h) Mutualisation - epor

Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée | Coeff | Calcul note

Didactique
2 UE parmi 5 desSc!ences ™ 12h
Physiques
CM115B1E
Didactique

des SVT TD 12 h
CM115B2E

UE2-Module 1 (1 au choix
parmi 3) 1
CM115B8U

— cc
Didactique

des Maths TD 12 h
F 5 PRO |CM115B3E 30 Transverse

La parole a
I’ceuvre dans
I’art de TP 12 h
conter
CM115C3E
Méditation
mindfulness,
UE3-Module 2 (1 au choix gestion du TP 12 h
parmi 2) 1 stress
CM115C8U CM115C4E

CcC

Yoga pour le
professeur TP 12 h
CM115C5E

Théatre pour CC
1 enserllgfneme TP 12h
CM115C6E




Description UE Matiére MCC
Obligatoi Présentiel cc Session 1 Session 2
igatoire , L résentie ..
g . Sem. Nom de I'UE ECTS | CNU | Nom (code) Description . Mutualisation | ou Report
/ Facultatif Etudiant (h) cT ) )
Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée | Coeff | Calcul note
SUiVi ot accompagnement F (Oral 1 + Test + (5min + 15 m 0,7+0,3
. . 0,7E1 + 0,301 + .
O 5* Anglais 3 LANS | Anglais lisé 6h Transverse | cc 0(7E2+0302) /o |Ecrit:E 1h 1 E
personnalise I (Oral 2 + Test  + (5min + 15 m 0,7+0,3
Programmati
onhpo_ur la P_TE*E();aPn;?n 3h . Pli_l:’ %;g;)en 1h30 1
0 4 | Modélisati Phvsicue 2| 5 63 PNYSIQUE | Syivi et accompagnement personnalisé ce (PPP+MP)/2 avec (PPP+MP)2 | Lon 10 wp =
odélisation en Physique (PPP) 16h MP=(E<TP)/2 avec 10. TP 2 10
Outils pour : : MP=(E+0)/2
p Ecrit MP ( E) 1h30 0,5 Ecrit MP ( E) 1h 0,5
la résolution MP Examen
. . 1h30 0,5 Oral MP (O 0,5
de modéles TP*(TP) ©)
Ecrit (E1) 2h 2 Ecrit (E) 2h 2
0 5* Propagation des ondes 2 3 g3 |"ropagation | Suivietaccompagnement personnalisé cc (2E1+TP)/3 (e+oyz |O=TPSITP=
des ondes 2 15h P4 P 1 Oral () 1 10
Ecrit (E1) 2h 2 Ecirt (E) 2h 2
. cm vi mpagnement personnalisé = iTP 2
o) 4% Systémes asservis 3 63 Syste ©S Suivi et accompagnement personnalisé cc (2E1+TP)/3 @e+oys |O=TPsiTP2
asservis 15h P2 TP 1 Oral (O) 1 10
Participation 1
(CITD/TP) (N1) ,
) Oral (CITD/TP) ) Ecrit (E) 2h 2
. Photonique | Suivi et accompagnement personnalisé (N2) O=N3siN32
*
0O 5 Photonique 2 6 30 p 30h P3 CC o Projet (N1+N2+2N3)/4 (2E+0)/3 10
(rapport 2 Oral (O) 1
+soutenance)
(N3)
Composants et circuits b(:'tlgﬁza?éétb Suivi et accompaganment personnalisé Fort1 G 1h%0 04 *(0,4* * Ecrit (E) 2h 2
@] 5* ¢lectroniques hautes 4 63 |, . pag p CC | Ecrit2 (E2) 1h30 0,6 (2*(0.4"EL+0,6%E2)+ (2E+0)/3 |O=TPsi TPz 10
. ¢lectroniques 13h TP)/3
fréquences b TP* (Examen) 1h30 1 Oral 1
flUpllULCb UCOS IHHIAlCIIAUA IIUTJIII%(I:CD SulVl et accompa nement ersonnallsé Ecrit (E]_) lh30 l
0 4* pour l'optique et 3 63 des pag p cc : max[E2;(E1+2E2)/3]|  Ecrit (E) 1h30 E
ALt s 10h Ecrit (E2) 1h30 2
A COTEErSIom Suivi et accompagnement personnalisé Ecrit (E1) 1h30 1
F 5* les systémes de 3 63 d'énergie pag P ccC - (E1+E2)/2 Ecrit (E) 1h30 E
1 UE +tAlAcasmananinicationc nouyr loc 10h Ecrit (E2) 1h30 1
au - . FTOpagatror . . . LCTCTTICT O -
. Ecrit (E1 1h 1
choix parmi F 5 Propagation d.(?ndes dans la 3 30 |d'ondes dans Suivi et accompagnement personnalisé Physique cc (E1) (EL+2E2)12 Ecit (B) o L e
3 matiere RV 10h Aiin Ecrit (E2) 1h30 2
F 6 IMEEF Voir INSPE

* - 2 points sur la note de TP, par TP manqué (non justifié sous délai d'une semaine)

TP dédoublés = groupes de 12 étudiants max




Description UE Matiére MCC

Obligatoire Présentiel cc Session 1 Session 2
gartoir Sem. Nom de I'UE ECTS | CNU [ Nom (code) Description . Mutualisation | ou Report
[ Facultatif Etudiant (h) cT ’ .
Epreuve Durée Coeff Calcul note Epreuve Durée | Coeff | Calcul note

Contenu du Parcours Excellence E S4 S5 S6

rentrée 2021 (socle MP)

Classe

Propag. d'ondes ds mat Conversion d'énergiej
_— 3 ECTS
—, MP2 5 ECTS
MXP 3 ECTS CCE HF
PMOE
—
w w W
= = p— =
8 [ m I d':]p’[ique 8 MP1 2 ECTS B
o0 3 ECTS 0 _ ur P~
o ) n Projet B o
Outils d'analyse I — : : - = =
3 ECTS ectronique — Systémes asservis OSMP6 TOEIC
e analogique 4 ECTS 3 ECTS 3 ECTS ~
% O5MP 2 Anglais * % N e
o~ 3ECTS < : o] ' _
@ Ondes Q
- Fiz2 9 ECTS g 6 ECTS =
8 3 OSMP 4  Anglais a
= EL2 3 ECTS = 3 ECTS =
@ @ Q
) MDP 3 ECTS (7p] IPS 3 ECTS w
SCP 3ECTS 6 ECTS
MPC ou AS‘Z ECTS Mécanigue du solide
3 ECTS
S

IEN Introduction & 'électronigue numérique / EAT Ecoulements et transferts

MPC Mathématiques pour 1a Physique et la Chimie f IPS Introduction & la Physigue du solide

EMI Electrustaﬁque, magnétostatique et induction / CCEHF Composants et circuits &lectroniques hautes fréquences

MF Modélisation en Physique / ITS Introduction au traitement du signal / PMOE Proprigtés des matéraw: pour l'optique et 'électronique
ADITF : Acquisition de données pour linstrumentation temps/iréquence

| 1IN



MCC - Licence 3°™ année - mention Physique (parcours EOLES) - votées CG () - CFVU ()

Description UE Module MCC
Session 1 Session 2
Obllgat0|r'e/ Sem. | Code Apogée Nom Responsable ECTS | CNU Nom (code) Description Prese.ntlel Mutualisations ALl Report
Facultatif Etudiant CT
. . Calcul
Epreuve Durée Coeff Calcul note | Epreuve Durée Coeff hote
TU1.1 - Introduction to Licence 3 Ecrit1 (E1) th !
i i Rendu (CC *
Virtual Learning . 0 Physique- ce . (CC) (E1+CC+2*E2)/| o ) oh 1 E
environment(S5I1Q518 EOLES Ecrit 2 (E2) 2h 2 4+B
TUL1 - Introduction E)
Bonus (B
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